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Overbelastningsbeskyttelseskobling
for en hgjttaleranordning.

Hgjttaleranordninger, herunder skal forstds savel en enkelthgjttaler som
en hgjttalerkombination, kan af konstruktive grunde kun belastes elektrisk i be-
grenset grad. Ved tilslutning til tonefrekvenskilder med hgj effekt er der derfor
risiko for en gdelzggelse af enkelte eller alle systemer i hgjttaleranordningen.

Kendte elektriske sikringer, som gdelagges ved en bestemt nominel strgm,
og som dermed afbryder strgmtilfgrslen, er mindre egnet som overbelastningsbeskyt-
telse for hgjttalere eller hgjttalerkombinationer, da de som fglge af den impuls-
formede karakter af det tilfgrte tonefrekvenssignal hyppigt falder ud.

Der kendes overbelastningsbeskyttelseskoblinger for en hgjttaleranordning,
som beskytter hgjttaleranordningen mod overbelastning uden den ovennmvnte af det
impulsformede signal betingede udfaldshyppighed.

F.eks. det tyske offentligggrelsesskrift nr. 24 48 506 omtaler en overbe-
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lastningsbeskyttelseskobling, som reducerer den tilfgrte tonefrekvenseffekt i af-
hengighed af hgjttalerspolens temperatur. En sadan kobling har imidlertid den u-

lempe, at den som fglge af de forholdsvis langsomt forlgbende varmeudligninger er
forholdsvis trzg, dvs. at den reagerer forsinket p& tonefrekvenssignalerne, hvor-
ved hgjttalerspolen undertiden belastes forholdsvis kraftigt.

Fra britisk patentskrift 1 407 824 kendes en kobling, som afhjzlper disse
ulemper. Fig. 1 i dette patentskrift viser en overbelastningsbeskyttelseskobling
for en hgjttaleranordning, som er sluttet til en tonefrekvenskilde, og som har en
seriekobling af en diode, en begrznsningsmodstand og en kondensator, som ligger
parallelt med udgangen fra tonefrekvenskilden, og som har en relzkobling, som i
afhzngighed af spazndingen pa kondensatoren afbryder tilslutningen af hgjttaleran-
ordningen og fortrinsvis herved indskyder en formodstand. Denne kobling reagerer
meget hurtigt, siledes at spolen praktisk talt ikke belastes. En med denne kob-
ling forbundet hgjttaleranordning kan dermed drives i forbindelse med enhver
vilkarlig forstmrker med vilkdrlig hgj effekt subsidert med en hgjere forsterker-
effekt end den angivne nominelle belastningsevne. Denne kobling reprzsenterer sa-
ledes en automatisk, selvhelende elektrisk eller elektronisk sikring som overbe-
lastningsbeskyttelse for en hgjttaleranordning.

Opfindelsen tager udgangspunkt i denne overbelastningsbeskyttelseskobling.
Opfindelsen tager sigte pa at forbedre den kendte kobling sdledes, at overbelast-
ningsreaktionspunktet er nazrmere defineret, og endvidere at genindkoblingsforsin~
kelsen efter en reaktion pa overbelastning forgges.

1fglge opfindelsen lgses denne opgave ved, at relzkoblingen ligger i be-
lastningskredsen for en transistor, i hvis styrekreds der findes en parallelt med
kondensatoren og begransningsmodstanden koblet modstandsspzndingsdeler, hvorhos
der paralielt med en modstand i spandingsdeleren er koblet en zenerdiode, og at
der findes en af relzkoblingen betjent kobler, som i normal driftstilstand for-
Bindérrkondensatoren med begransningsmodstanden og i tilfzlde af overbelastning
kobler kohdensatoren parallelt med den anden modstand i spzndingsdeleren.

Detrpuﬁkt, ved hvilket transistoren og dermed ogsa relzkoblingen reagerer
i tilfzlde af overbelastninger, kan indstilles relativt defineret. Desuden er gen-
indkoblingsforsinkelsen ved passende dimensionering af kondensator-parallelmod-
standen forholdsvis stor, dvs. en "heling" af den foreliggende overbelastningsbe-
skyttelseskobling, der virker som en slags sikring, er praktisk talt kun mulig
ved fjernelse af indgangsspazndingen, hvorved brugeren sd at sige "opdrages'" til
ikke at indstille p& overbelastningsomradet.

Opfindelsen forklares narmere under henvisning til et pa tegningen vist

udfgrelseseksempel, hvor
fig. 1 viser en fra det britiske patentskrift kendt overbelastningsbe-

skyttelseskobling til en hgjttaleranordning.
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fig. 2 en forbedret overbelastningsbeskyttelseskobling for en hgjttaler-
anordning ifglge opfindelsen.

Tonefrekvensspandingen i fig. 1 patrykkes klemmerne 1,2. En hgjttaler
La, som skal beskyttes, er med en tilslutning direkte sluttet til klemmen 2 og
med den anden tilslutning over en hvilekontakt r pé& et rele S til klemmen 1.
Relzet S er ligeledes i forbindelse med klemmerne 1 og 2, idet der i forbind-
elsesledningen til klemmen 1 findes en zenerdiode ZD og en indstillelig for-
modstand Rl. Parallelt med relzet ligger en kondensator C. I forbindelsesled-

ningen fra arbejdskontakten a p& relmet S til hgjttaleren La ligger en for-

modstand R2.
Den kendte kobling ifglge fig. 1 arbejder pad fglgende made:

Nir gennemslagsspandingen for zenerdioden ZD er ndet, bliver denne led-
ende som ensretter og oplader kondensatoren C over den indstillelige formod-
stand Rl. Hvis den specifikke koblespznding til relaet nads, aktiveres dette.

Hgjttaleren fir nu tilfgrt tonefrekvensspzndingen over formodstanden R2.
Modstanden R2 er siledes bestemt, at en overbelastning af hgjttaleren med sik-

kerhed ikke kan ske. I stedet for mellemkobling af formodstanden kan der ogsa an-

vendes en fuldstzndig frakobling af hgjttaleren.

Ved rigtig afstemning af Rl og C opnds der en forsinkelse ved aktive-
ring og afaktivering, sdledes at relazet ikke kan prelle i kobleomradet.

Hvis den over tilslutningerne 1 og 2 tilfgrte energi aftager, skifter
relmet automatisk til hviletilstanden og begyndelsestilstanden. Hgjttaleren er nu
igen direkte forbundet med klemmerme 1 og 2.

Den i fig. 2 viste elektroniske transistorstyrede udfgrelse af en auto-
matisk og selvhelende sikring ifglge opfindelsen kobler mere eksakt og er univer-
selt indstillelig pa vilkérlige kobleomrdder subsidizrt belastningsverdier for
hgjttaleren. Den si vidt muligt hgje og gnskelige forsinkelse ved afaktivering af
relzet forhindrer en for tidlig tilbagestilling til begyndelsestilstanden.

Tonefrekvensspazndingen ligger atter pd klemmerne 1 og 2, ligesom ogsa
hgjttaleren La over hvilekontakten pa relazkobleren 82 ligger direkte pa klem-

merne 1 og 2. I forbindelsesledningen fra arbejdskontakten a pé kobleren S2

ligger formodstanden R2.

Relzet S, som er koblet parallelt med en kondensator C2, ligger som
belastning i en transistor Tr's emitterkreds. I styrekredsen for denne transi-
stor ligger seriekoblingen af begraznsningsmodstanden Rl og kondensatoren Cl
(R1 og Cl er adskillelige ved hjalp af hvilekontakten r péd relzkobleren S1),
og parallelt hermed en spandingsdeler med indstillelige modstande R4, R3 til
indstilling af arbejdspunktet og en zenerdiode ZD, hvorved denne diode over ar-
bejdskontakten a p& relzkobleren Sl er koblelig med kondensatoren Cl.

Koblingen ifglge fig. 2 arbejder pd fglgende mdde:

Over en diode Dl ensrettes den patrykte tonefrekvensspznding. I hvile-
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tilstanden for relmet S oplades herved koﬁdensatoren Cl med en jzvnspanding
over modstanden RI.

Hvis den frembragte jevnspznding over spazndingsdeleren R4, R3 nar gen-
nemslagsspzndingen for zenerdioden ZD over R4, bliver zenerdioden ledende. Der-
ved shuntes R4 og transistoren keobler igennem. Relzet S aktiverer, og dermed
gér relzkoblerne Sl og S2 i arbejdsstillingen (a).

Kondensatoren Gl med potentialet af driftsspzndingen for kobletransi-
storen ligger nu p& basis og holder kobletransistoren 1 gennemkoblet tilstand i
afhangighed af den tidskonstant, som er forudgivet af kondensatoren Cl og mod-
standen R3. 7

Foruden kondensatoren G2 tjener nu yderligere kondensatoren Gl
som ladekondensator, nar spzndingsimpulser pd zenerdioden pany overskrider gen-

nems lagsspzndingen.

Kondensatoren C2 tjener yderligere til frafaldsforsinkelse, nar der op-
trader spzndingspauser, som ligger under gennems lagsspendingen for zenerdioden.

I relzets arbejdsstilling l=gges hgjttaleren La pé& tomnefrekvensspanding-
en over en formodstand R2, nemlig i det tidsrum, i hvilket transistoren befind-
er sig i gennemkoblet tilstand. Hvis energien pé klemmerne 1 og 2 formindskes;
sperrer zenerdioden ZD, og efter ﬁd1¢bet af Cl's afladning spazrrer kobletran-
sistoren. Relzet falder tilbage i hviletilstanden. Hgjttaleren ligger nu igen
direkte pd klemmerne 1 og 2.

I fig. 1 og 2 er der som relzer anvendt elektromagnetiske relzer. I prin-
cippet er det ogsd muligt at anvende elektroniske relmer eller elektroniske rele-

koblere S1 og S2, f.eks: transistorer, thyristorer osv. med tilsvarende modi-

ficerede styrekredse.
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PATENTKRAV,

1. Overbelastningsbeskyttelseskobling for en h¢jttaleranordning,som er slut-
tet til en tonefrekvenskilde,og som har en seriekobling af en diode(Dl),en begrans-
ningsmodstand(Rl)og en kondensator (Cl)’ som ligger parallelt med udgangen fra tone-

frekvenskilden, og som har en relakobling (S),der i afhengighed af spzndingen pa kon-

densatoren afbryder tilslutningen af hgjttaleranordningen og fortrinsvis herved
indskyder en formodstand, k e n d e t e g n e t ved, at relzkoblingen (S) ligger
i belastningskredsen for en transistor (Tr), i hvis styrekreds der findes en pa-
rallelt med kondensatoren (Cl) og begransningsmodstanden (R1) koblet modstands-
spezndingsdeler (R4, R3), hvorhos der parallelt med en modstand (R4) i spendings-
deleren er koblet en zenerdiode (ZD), og at der findes en af relzkoblingen be-
tjent kobler (S1), som i normal driftstilstand forbinder kondensatoren med begrans-
ningsmodstanden og i tilfalde af overbelastning kobler kondensatoren parallelt
med den anden modstand (R3) i spandingsdeleren.

2. Kobling ifglge kravl, k ende tegnet ved, at relzkoblingen
(S) ligger i emitterkredsen for transistoren (Tx).

3. Kobling ifglge krav 1 eller 2, kende tegmnet ved, at modstand-
ene (R4, R3) i spandingsdeleren er indstillelige.

4, Kobling ifglge et eller flere af de foregdende krav, k en d e t e g-
n e t ved, at relzkoblingen har et eléktromagnetisk rela (8), pa hvilket en
hvilekontakt og en arbejdskontakt danner de koblestrzkninger (r, a), som forbind-
er hgjttaleranordningen med tonefrekvenskilden.

5. Kobling ifglge krav 2, 3 eller 4, kende tegnet ved, at der
parallelt med relazkoblingen (S) findes en kondensator (c2).

6. Kobling ifglge krav 1 og 4, kende tegmnet ved, at kobleren
(S1) dannes af en yderligere hvile- og en yderligere arbejdskontakt pa relzet (S).

7. Kobling ifglge et hvilket som helst af kravene 1 til 3, k end e~

tegne t ved, at relakoblingen dannes af elektroniske relzer eller koblere.

Fremdragne publikatbner:
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